








































































专利名称(译) 具有空穴传输和电子传输材料的OLED器件

公开(公告)号 US20090242877A1 公开(公告)日 2009-10-01

申请号 US12/054750 申请日 2008-03-25

[标]申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

申请(专利权)人(译) 伊士曼柯达公司

当前申请(专利权)人(译) 全球OLED科技有限责任公司

[标]发明人 KONDAKOV DENIS Y

发明人 KONDAKOV, DENIS Y.

IPC分类号 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/0052 H01L2251/552 H01L51/5048 H01L51/0054

其他公开文献 US7947974

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种OLED器件，其包括以下顺序的阳极，空穴传输层
（HTL），包含主体分子和发光分子的发光层（LEL），电子传输层
（ETL）和阴极，其中： （i）HTL包含空穴传输材料（HTM），其氧化
电位比ETL中主要材料的氧化电位低至少0.2V，并且不含任何能量小于
105kcal的键/摩尔;和 （ii）ETL包含电子传输材料（ETM），其具有相对
于HTL中主要材料（RPhtm）的还原电位的还原电位（RPetm），其满
足RPetm的要求（RPht1-0.05）。 本发明的装置提供包括效率在内的特
征的改进。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2028b83e-7c62-417e-a3aa-735d625bfa8d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041115714/publication/US2009242877A1?q=US2009242877A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220090242877%22.PGNR.&OS=DN/20090242877&RS=DN/20090242877

